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SILIZITUM = NFN = FLANAR =
DARLINGTON - THRANSISTOREN

fir Schalteranvendungen c
B
Mechanische Datem:
Gehliuse; Kunststoff, E
=~ JEDEC TO-02
¥ 1400870

Malangaben in mm.
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Eurzdaten: BSR 50 BSRE 51 BSR 52
Kollektor=5Sperrspannung utn g = max. 60 BO 0 v
Eollektor=Emitter=-Sperrspannung UEI g = Dax. a5 L1 B0 W
KEollektorstrom, Scheitelwert IG N = maxr. 2 A
Goesamtverlustleistung bei "[IS 25°c Ptnt = WmAX. 0,8 (1,0) L]
Sperrschichttemperatur "J = mMAX. 150 *c
Gleichstromverstirkung

bei Ugp = 10 ¥, I = 0,15 A b4 1000

bei UC! = 10 W, Il: = 0,5 A i 2000
Eollektor-Emitter-Restspannung ¢

bei Il’.‘ = 0,5 A, IB = 0,5 mA IJ':' mt ™ 1,3 L
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Absolute Grenzwerter (gliltig bis L. BSR 50 BSR 51 BSR 52
Kellektor-Sperrspannung bei ]! = O Upg g = max. 60 80 0 ¥
Eollektor-Emitter-Sperrspannung: l} Uop g = max. 45 60 BD ¥
Emitter-Sperrspannung bei I =01 r.r“ g = max. & 5 L
Kollektorstrom, Mittelwert: Ip ,v = max ; A
EKEollektorstrom, Scheitelwert: I[: j = max 2
Basisstrom: Il = mAX. 100
Gesamtverlustleistung bei 8, $25%: %) P = max. 800 s
Sperrechichttemperatur: 8, = max. 150 *
Lagerungstemperaturs IrE = mim. =65 o
8, = max. 150 s
Wirmewiderstands
zwischen Sperrschicht und Umgebung: 2} B w s 1586 K/
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) vgl. Rip may TUr thermische Stabilitkt

2
) Rew o S 125 K/W, wenn die Transistoren mit max. 3 mm langen Anschluldrihtes
auf Leiterplatten mit min. 10 mm x 10 mm groBen KEupferfllchen flir die Kol-

lek .
ektoranschllisse befestigt sindj P, . bei 8, S 25"C ist danm 1 W,
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Kennwerie bei IIJ = 25°C BER 50 BSR 51 BSR 52
Eollektor-Reststrom ¢
bei IE = 0, UCB = 45 Vi IEB 0 E 50 ni
bei IK = 0, 'lr'.:‘:n = 60 Vi ICI 0 : 50 ni
bei IE-IJ. 'Lcn-Bﬂ'fl Icnu = 50 ni
Emitter-Restatrom ¢
brilc-ﬂ.ﬂlnnih IIBG = 50 50 50 na
Kollektor=Emitter-Restspannung
bei ]E = 0,8 A, Il! = 0,5 miit “CI sat i 1,3 1, 1,3 ¥
hi I.c - II..I'.' .l. In L I.'D mAi “'Cl sat { :1 \l'
bei Il‘.: = 1,0 A, l:n = 4,0 mis CE sat ™ 1,6 1,6 ¥
Basisspannung ¢
bei Il:'- = 0,5 A, In-ﬂ,ﬁ mA: U“ tit- 1,9 1,9 1,8 ¥
bei I = 1,0 A, Iy = 1,0 mAs U sat o 2,2 v
bei I, = 1,0 4; I, = 4,0 mA: Utk sat $L2.2 2.2‘\'
Gleichstromverstirkung 3 N
bei I.'IE: = 10 ¥V, I': w 0,15 Az B = 1000
bei UEE = 10 ¥, IE = 0,8 Az B 2 2000
Kleinsignal-Stromverstirkung
bei Uc:-h Vs Ic-O.E Ay £=35 MHz: B - 10
Schaltzeiten
bei chnﬂ,ﬂj., JB.'II- -In.l.-ﬂq.ﬁn.lt tlln ; 0,4 pE
1.“ =1 1,5 pe
MeBachaltung fUr Schaltszeiten, I., = 0,8 A
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1
o - 0%
Eingang
L
|
- 10
Ausgang
— 0%,
I T LT = fon fo— — fom fa—

Datasheet Rev. 1.0 — 10/20 — data without warranty / liability



OEM:Valvo Transistor BSR50 Datasheet

BSR 50
BSR 51
BSR 52

1.“‘ FrEringy
=== AT h
8, =25 i
-
B J'A
P d
Htt'w"// A\r
107 4
AW 4
y V
- Ic (A) !
107 X1 IhGmee —_— —
\ o T
L™ : e
Maxmotwer| von . " BRI
@) fr thermische Stobaitét | | TTTI
¥ Usgs SV |11
[ 1 Fu «35MHZ TTTTT
\ A | 1
\ /"’* : K
108 A\ 10 4 I -
e
—HHH——5
'l\ (I " | [
— 1 T 1 -.Tq..-.?a
N\ 1 ] i i
' i
'Iﬂl! 1 I | § L L
o 0 00 900 150 0 W reima) 1000

Datasheet Rev. 1.0 — 10/20 — data without warranty / liability



